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Jakub Walczak urodził się 27 marca 1971 ro ku
w Mikołowie (województwo śląskie). W la tach
1986–1990 uczęszczał do VIII Li ce um Ogól -
no kształcącego w Katowicach do klasy o pro -
filu matematyczno-fizycznym. W 1990 roku
rozpoczął studia na Wydziale Elektroniki i Tech -
nik Informacyjnych Poli tech niki War szaw skiej,
które ukończył w 1996 roku. W latach 1996–
–2002 był studentem studiów doktoranckich
w Instytucie Mi kro elek troniki i Opto elek tro ni -
ki Politechniki War szawskiej. Stopień doktora
otrzymał za rozprawę doktorską Mo de lo wa nie
rozpraszania elektronów w cien kiej warstwie
półprzewodnika tranzystora GAA SOI. W 2002
roku został zatrudniony w Instytucie Mi kro elek -
 troniki i Optoelektroniki na stanowisku adiun -
k ta. Jego praca naukowo badawcza kon cen tru -
je się na zagadnieniach transportu w strukturach

MOS/SOI z ultracienkim ka nałem i dielektry-
kiem oraz modelowaniu przyrządów o wy mia -
rach nanometrowych.

W chwi lach wolnych pasjonują go góry
i po wietrze (paralotniarstwo).
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